Faculté de Technologie EDT L3 (S5) 2024-2025 Département D’électronique

Emploi du temps des L3
1°" Semestre
2024-2025

v L3 Télécom
v’ L3 Electronique
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Faculté de Technologie

Filiere : Télécom

Effectif : ......139.

EDT L3 (S5) 2024-2025

Département D’électronique

Spécialité :Télécom

1% Séance 28me Séance 3%me Séance 48me Séance 58me Séance ,Geme
Séance
o | Cours(Déc)Téléphonie Cours(Déc) ST Cours(Trans) CMT
% Mr Bendoumia Mr Hebib Mr Belgeroune
v EAD EAD EAD
TP %2 G3 CI
Mme Ait Massaoud
Labo 10/Pav15
TD G1 OP TD G2 OP TP % GATS
27?7?77 27?7?77 Mr Amrouche
) Salle 222/Pav25 Salle 222/Pav25 Labo6/Pav15
c Cours TS
O TP %2 G3 CA
c . Mr Amrouche
g Mr Aliouat A
a L-?:(;Zél;a(v)l: Pascal/Pav25
me g elle
TDG2 TS TD G4 TS M fg'szré%av;:draa
W W D G1 STR D G2 STR
Mr Zair Mr Zair
Salle 240/Pav15 Salle 240/Pav15
TP %: G1 CA TP %: G2 CA TP %2 G4 CA
Mr Aliouat Mr Aliouat Mr Aliouat
Labo7/Pav15 Labo7/Pav15 Labo7/Pav15
TP % G1 CI TP 2 G2 CI TP % G4 Cl
_ Mme Ait Massaoud Mme Ait Massaoud Mme Ait Massaoud
'g Labo 10/Pav15 Labo 10/Pav15 Labo 10/Pav15
= TD G3 STR TD G4 STR TD G3 OP TD G4 OP
Mr Zair Mr Zair 97?7 97?7
Salle 202/Pav25 Salle 212/Pav25 Salle 212/Pav25 Salle 226/Pav25
TD G4 CA TD G2 CA TD G1CA TD G3 CA
Mr Hadjalla Mr Hadjalla Mr Hadjalla Mr Hadjalla
Salle 212/Pav25 Salle 202/Pav25 Salle 216/Pav25 Salle 248/Pav25
TP % G3 OP TP %2 G20P TP %2 G1 OP
M™e Zaiter-Me"® Ladraa M™e Zaiter-Me"® Ladraa M™e Zaiter-Me"® Ladraa
Labo 10/Pav15 Labo 10/Pav15 Labo 10/Pav15
35 TP % G3 TS TP % G2 TS TP % G1TS
© Mr Amrouche Mr Djendi Mr Djendi
= Labo8/Pav15 Labo8/Pav15 Labo8/Pav15
TDG3TS TDG1TS
Mr Amrouche Mr Amrouche
Salle 102/Pav25 Salle 102/Pav25
Lo Cours CA Cours STR Cours OP Cours CA
7] . . Cours Cl . .
5 Mr Bersali Mr Mehdi Mme Ai Mr Bensebti Mr Bersali
e . . me Ait Messaoud . .
o Amphi Amphi Amphi Pascal /Pav25 Amphi Amphi
= Pascal/Pav25 Pascal/Pav25 P Pascal/Pav25 Pascal/Pav25
5
>
Q

11 octobre 2024



Faculté de Technologie
Filiere : Electronique

EDT L3 (S5) 2024-2025
Effectif :...160.......

Département D’électronique
Spécialité : Electronique

1% Séance 2¢me Séance 3éme Séance 4¢me Séance 58me Séance 6me Séance
§ Cours TCE2(Déc) Cou.:‘-:((l:)lec) Cours(Trans) POA
£ Mr Aliane - Mme Zaiter
a EAD Mme Saidi EAD
EAD
TP %:G4 FE Cours TAP Cours FE TP %G3 FE
2 Mme Zerrouk Mr Aliane Mme Zerrouk Mme Zerrouk
2 Labo1/Pav15 Amphi2/Pav10 Amphi2/Pav10 Labo1/Pav15
©
£ TP %G2 TAP
e Mr Aliane
Labo3/Pavl5 I
P %G2 [ TP %G4 P %G1 TSIl
Mme Boucherf(TS) — Mlle Zoubiri(RIL) Mme Boucherf(TS) — Mlle Zoybiri(RIL) Mme Boucherf(TS) — Mlle Zoubiri(RIL)
Labo9/Pav15 Labo9/Pav15 Labo9/Pav15
TP %G2 SM TP %G3SM
Mr Hadj Attou Mr Hadj Attou
Labo8/Pav15 Labo8/Pav15
TP %4G2 FE
Mme Zerrouk
Labo1/Pav15
TP %G3 TAP TP %G1 TAP
Mr Aliane Mr Aliane
1,
T'I)\A/rz‘::a-rl;zp Labo3/Pav15 Labo3/Pav15
Labo3/Pav15 U S 530
Mr Hadj Atto
Labo6/Pav1
TP %:G3 SIRI
_ TP %G4 SM Mlle Zoubiri(RIL)
e . Labo9/Pav15
§ Mr Hadj Attou TP %G1 FE
2'
Labo6/Pav15 Mme Zerrouk
Labo1/Pav15
DT G3 RIL DT G2 RIL
Mlle Zoubiri Mille Zoubiri
Salle 148/Pav25 Salle 126/Pav25 D TS_ oAt TS.
1D G2 FE 1D G3 FE Mme Bougherira N Mme Bougherira N
Mme Zerrouk Mme Zerrouk Salle 148/Pav25 Salle 148/Pav25
Salle 126/Pav25 Salle 148/Pav25
TD G3 SM TD G1 SM
Mme Ait Messaoud | Mme Ait Messaoud
Salle 148/Pav25 Salle 126/Pav25
Cours SM
TD G4 SM TD G2 SM Cours R!L Cours SM Mme Kaoula
. . Mr Kabir Mme Kaoula
Mr Hadja attou Mr Hadja attou Amphi2/Pav10 Amphi2/Pav10 Amphi2/Pav10
Salle ????/Pav25 Salle ???/Pav25 LA JIPS/ ey
DT G1 FE DT G4 FE
Mme Zerrouk Mme Zerrouk
Salle 126/Pav25 Salle 148/Pav25
DT G1 RIL DT G4 RIL
Mr Kebir Mr Kebir Cours TS
‘g Salle 126/Pav25 Salle 148/Pav25 Mme Bougherira
& DT G3 TS DTG1TS N
Mme Bougherira N Mme Bougherira N Amphi2/Pav10
Salle 148/Pav25 Salle 126/Pav25
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Faculté de Technologie
Filiere : Génie Biomédicale

EDT L3 (S5) 2024-2025
Effectif : ...36...

Département D’électronique
Spécialité : Génie Biomédicale

18 Séance 28me Séance 3éme Séance 48me Séance 5éme Séance 6°me Séanci
3
TD TS Cours TS Cours ACR Cours ACR TD ACR
Mme Boucherf Mme Boucherf Mme Cherfa Mme Cherfa Mme Cherfa
Salle 151B/Pav16 | Salle 166/Pav16 | Salle 190/Pav16 | Salle 190/Pavl6 | Salle 151B/Pavi16
5 Cours EG TD EG TP EG G1 ou G2
S Mme Yahiaoui Mme Yahiaoui Mme Yahiaoui
— | Salle 191/Pav16 | Salle 191/Pav16 Labo 5/Pav15
Cours C?urs .
Maintenance Cours Ondes et Terminologie
App. BM Normes BM
AO -
599 Mme Saidi Mme
- EAD AitMohammed
EAD EAD
= Cours D Cours
g TP IM G1 ou G2 . . . . Informatique
S Mme Yahiaoui Blophy5|.que. Blophy5|'que. Medicale
§ Labo 8/Pav15 Mme Yahiaoui Mme Yahiaoui Mme Yahiaoui
Salle 191/Pav16 | Salle 191/Pavi6 Salle 191/Pav16
TP TS/Biophysique
(1semaine /2)
Mme Bessekri-Mme Yahiaoui
Labo 4/Pav15
TP ACR G2 ou G1
Mme Cherfa
Labo 6Pav15
Remarque :

Les TP TS/ Biophysique, s’alternent sur 2 semaines
Semaine 1: Glen TP TS et G2 en TP ACR
Semaine 2 :G2en TP TS et G1 en TP ACR
Semaine 3 : G1 en TP Biophysique et G2 en TP ACR
Semaine 4 : G2 en TP Biophysique et G1 en TP ACR

Les modules :
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Faculté de Technologie EDT L3 (S5) 2024-2025
L3 Télécom

STR : Systemes et Réseaux Télécommunications
CA : Communication Analogiques

Cl : Calculateurs et Interfacage

OP : Onde et Propagation

TS : Traitement du signal

Tel : Téléphonie

CMT : Capteurs et Mesures en Télécommunication
ST : Support de Transmission

L3 Electronique

SM : Systemes a MicroProcesseurs

FE : Fonctions d’électronique

TS : Traitement du Signal

Rl : Réseaux Informatiques

TAP : Travaux Avant-Projet

TCE2 : Technologies des Composants électronique
TFCI : Technologies de Fabrication des Circuits Intégrés
POA : Propagation d’ondes et Antennes

L3 GBM

ACR : Asservissement Continu et Régulation

EG : Electronique Générale

TS : Traitement du Signal

Biophysique

IM : Informatique Médicale

Ondes&AppBM : Ondes et Applications Biomédicales

Terminologie et Normes BM : Terminologie et Normes Biomédicales
Maintenance AO:  Maintenance Assistée par Ordinateur

Département D’électronique
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